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1. Общие положения

1.1. Цели дисциплины

Формирование  теоретических  и  практических  основ,  необходимых  для  расчета,1.
разработки  и  создания  современных  геетроструктурных  полупроводниковых  приборов  и
устройств,  а  также  проведения  научных  исследований  в  области  низкоразмерных
полупроводниковых  структур.

1.2. Задачи дисциплины

Изучить  современное  состояние,  проблемы  и  тенденции  развития  гетероструктурной1.
электроники.

Изучить  конструкцию,  технологию  изготовления  и  характеристики  современных2.
приборов гетероструктурной электроники.

Изучить  базовые  методики  исследования  параметров  гетероструктурных3.
полупроводниковых приборов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок дисциплин: Б1. Дисциплины (модули).
Часть блока дисциплин: Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Модуль дисциплин: Модуль профессиональной подготовки (major).
Индекс дисциплины: Б1.В.01.01.
Реализуется  с  применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных

технологий.

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих  компетенций  в
соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной программой (таблица 3.1):

Таблица 3.1 – Компетенции и индикаторы их достижения
Компетенция Индикаторы достижения компетенции

Универсальные компетенции
- -

Общепрофессиональные компетенции
- -

Профессиональные компетенции
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ПК-7. Готов
формулировать цели и
задачи научных
исследований в
соответствии с
тенденциями и
перспективами
развития электроники и
наноэлектроники, а
также смежных
областей науки и
техники, способностью
обоснованно выбирать
теоретические и
экспериментальные
методы и средства
решения
сформулированных
задач

ПК-7.1. Знает современное состояние и перспективы развития
электронной компонентной базы и рынка

ПК-7.2. Умеет формулировать цели и задачи научных исследований

ПК-7.3. Владеет методиками теоретического и экспериментального
анализа для решения сформулированных задач

4. Названия разделов (тем) дисциплины

Названия разделов (тем) дисциплины
1 семестр

1 Введение
2 Элементы наногетероструктурных устройств электроники и фотоники
3 Методы измерения параметров приборов и устройств гетероструктурной электроники
4 Методики испытания приборов и устройств гетероструктурной электроники на надежность и
долговечность
5 Приборы и устройства гетероструктурной электроники
6 Влияние температуры на параметры и характеристики приборов и устройств гетероструктурной
электроники


